®
EEEREERAR (X5 ARAR
NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

XJNG2102D

Version 2.3, 2022.12.20

XJNG2102D 250V 1.2A BtHS{EMINZR MOSFET/IGBT EaicH

1 =tk

[ 3]

H 25 A (17 s

i LAEHE A+250 V

FHZX 3.3V, 5V Al 15V #y N4
dVs/dt fiif 52 f& /1715450 Vins

Vs 1 f s §E 7J35-9V

MR 3K FLH M 6V E] 20V

B RRR B 5 PR

-- VCC K EBiE IE 7 H{H 5.5V

-- VCC K &8 € 11 ] I {E 5V

-- VBS K8 E BI{H 3.6V

B L 3E A [X 3%

-- JEIX B[] 2 200ns

O AR 0 S P R

- JFil /e WAL i ZE I Ton/Toff =150ns/140ns
-- JEIR JLHECHS [E] 50ns

i i FE il -40°C ~125°C

i HH s R AEE FLIALRE 7T 1.2A01.5A
54 RoSH FrifE

SOP8 #} %%

JVAZE R

HL LAl

I BEAAL

i A 4%

T 1 AR 2% UK 5y

3 FEamiiR

XING2102D & —#H k. #iED% MOSFET mifll
IR A o B ST 0 AR 2 25 da Gl .

XING2102D K H B A L2 . uHsR)
FLEE T DA AR, IR RSN PR AR A 3.3V I
CMOS 5 LSTTL 244 th Hir, it BA Kb it
BE Sy FIBh ELERGAEIX 2 . XING2102D HiF 3hiiEiE Ay
FF SR R N % MOSFET, V7 i & &

TAEHJERE 250V, XING2102D XH SOPS8 Hf,

A LATE-40°C 28 125°C IR BEE FEl P9 A%

#MHER
HE HERT BRHME)
XING2102D SOP8 4.9mm*3.9mm
e~ R
vcc(L b 1 J)VB
VBS UVLO&
POR POR
|
HIN >—_b— H\S/hLifetZre‘ B L:l?:h HO
DeadTime&
Control Logic vs
LIN [@] >—( Lo
ves = XJNG2102D

Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD
H iz R w3 B AR (L8 A IR 4



®
XING2102D ’ EREREERR (B SRAT
Version 2.3, 2022.12.20 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

4 PR
FE RS WMANES b5 ELiE 2 4 HE [X s} [] Ton/Toff (ns) |0+/10- (A)
XJNG2102D HIN, LIN YES 200ns 150/140 1.2/1.5
5 \T¥EE
FTHrERE 3 ey S BMIERE
XJIJNG2102D XJIJNG2102D SOP8 Yt 4K/
XXXXX
6 BITH%
&S BERAR BT )
V1.0 B 2021.11.29
V2.0 77 R R N AE B 2022.03.05
V2.1 INVBS K & R1E 2022.05.06
V2.2 i R LR L 2022.09.06
V2.3 TERThRE U, WM HE R 2022.12.20
2/12 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

B & e HA (L 8) A 1R 8



®
‘, EFERBEEREAR (X5) GRAR XING2102D
NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD Version 2.3, 2022.12.20

1 T BB ettt s s ettt s ettt sa e e ettt s e s s et et eseesas et et essas ettt essasas et et essasae st et essasaeAbt et ees s sttt essasstetenens 1
A 3 2 K = [OOSR 1
3 P IRIEIR oottt ettt e s et et s s s ettt ee e s ettt eesasa ettt et easa ettt essasast s et et seesaaeetetessessentanshensassa bt et eesassasetenessasannta 1
DT B B ceeveeeeeeeceeeteeeeeaeeeeeteese s e estesesss s esestetessesasaesttessesas s st esessasaeneatessesasaensaedhehensd e et eseseaSae et eteAaAe et s et easasasnatetensasaennna 2
6 BB T T 5 et ettt e e e et te e s s e et et e e ae ettt e e e ettt e e eas sttt et essas et et et sasas e bt esesaAtat et et essasas et et sasasae st esessasstatesensasnta 2
B ITIBEIEIR ceoeeeeeeeeeeeeee et ee et s s e e e tesssssssesestessssasesatessssassestatesesadsssaantesssssantae et et sssasasasatesessasaeatatessssasnsatatessssasaesetanans 4
8 T I oottt e et e sttt e s ettt eesa e ettt easasasetetessasH et e E et e seeat et et et ees e et et eseas et b et essaeaeae et et essasasasatenesensaenata 5
8. L AP T ETEL BBl ettt ee e e et e e e e e en e £hen e e e ee e A et e e e e et e e et et e e et e e s e et e e e et s e e e et e e etee e e et ee e et eneeeeranenens 5
8. 2 ESD 1 T AL vt eee e et e eeeeeeeeeeeeeeee e seseeeeeeeee et s e seeeeneseEeeeetaeeseeseueSAEAE e e e e eeeeeeee et et e aneeeeeeeee et et et saseseeaee et et eeneneeeeeee et et aenenananen 5
8.3 BT TE THZR oottt ettt et eee e et St ee et et e et ee e e e e et et et et et et et et eu et eu e et ettt et et et et et et eeeae ettt et et et et eeeueueaeneeeeeet et et eeeeeaeaeaeeas 5
B A TR B B oottt et et ettt et bt e s esSue ettt et et et et et eueu et ee e e ettt et et et et et et eeeu e et ettt et et et eeeeeueaeneeeeeet et et et eeeaeaeaenas 5
B D AT Tl B ettt ettt et et et ee bt e et er ettt et et et et et eueu et ee et ettt et et e e et et e e eteu e et ettt et et et eeeaeaeneneaeeeee et et neeenaeaeneeas 5
B B U 1ottt e et ARt e e e e e et ettt taeeeeeeee et ettt e e aeeeeeeee et et e aneeeeeee et et et et naseeeeeee et et e e eneeeeeeere et eenenanaeen 6
8.6, L T RS B B I oo et e ettt et e e e et et et eeaeu et et et ettt ee e et eeee et et et e et et eeeeeeet et e s e e eeeeneee et e s s aeeeeeeeeananaes 6
8.8, 2 B S B L oottt e Sh ettt ettt a et e e ettt et et et et et et eu et ee et et et et et et eueueeeae ettt et et et eteseneueueaeae e et et eeeeeaeaenas 6
O Tl BB HHIR oottt e et ie et et e et et st e e e et s et et ee e st ettt eaeasaseteteseas sttt essasatsateteseas sttt essasaetetetessasssatetessasasasetetessasnanta 7
1O XTNG2T02D BB ettt e et e eeee e eeteseseetsssetsssssessasatsseetssessessases s st sesntems st s aatsasatesessetsentsssatenesee s st sasatensaneesanntsaen 8
L0, L R T e ettt et ehe et e et et et e et et eteu e et euee et euee e et et eut e eueu et eue et e eueue et ete et et eueue e et eut s eten et eeen et ete et neeueat et etene et eaentatenene et ereneaeenene 8
L0, 2 T BB HE R e ettt et et e et e et e e e e et e et et et et e e eue et et e e ee et et et e et eaeaeueae et ettt et et et et eaeueeeeeeeae et et et et et eaeaeeeaeaeananat et et araen 8
L0, 3 T T EIB <ot e ettt et et et et ea ettt e e et et et et e e et et eaeu e e ettt et et et et eaet et et eteae e et et et eeeaeaeteaene e et et aearaen 8
L0 4 A B B NI T1 et e et ee e e e e e e e e e e et et e e s e e e e e eeee et et e e e e e e e eeee et et e eeeeeeee et et et et aneseeeeeeeee et et e s e e e et et eeenneneneeaneeens 8
L0 B B T T ettt e e et e e e e e e e et et e e e e e eeeeee et et eeaeeseeeeeeeee et et e e e e eaeeeeee et et et eeeseeeeeeeee et et eneseeeeeeeee et et e e s eseeeee et et et e eneneeeeenenens 8
L0 B R A L B oottt et e e e e e e e et e e e e et e e et e e e e et et e et e e e e et e e et et et et e e et ee e e ee e e e et e e et ee et ee s e en s eeeeneeenees 8
L1 LB B oo ee e e e e e eeeteesas s e eeeteesas s aseteteesas s s et et eesesasasateteesasaseeteteseasasaseteteseasas st eneesasaseeteseasasasetetessasasanenetenens 9
L1 L BT R P F B oottt e et e e e e e e e e e e e et eteeeeeeeaes et et eeee et et et et eeeeeseseaee e e e ettt et eeee et eeeteseeeeeee et et et et eeeaeeeeeeeae e e ataeaearann 9
RO SRR (=1 RO HRIRE L%
RERIN SR cE S n (=1 F OO HRIRE L%
L1 4 POB 5 B T ettt ettt et et et e e e e e e e et e et et et e e e e e e eaeeeeeeeeeee e et et et eeeeeaeaea e e e ettt et et et eeeeeeeeeeeeeeeee et et et et eeeaeaeeeeeanenen et et et eraen 9
12 B B B oot e e eeeeeet e e e e et e e e e s e aeeteteeeassateteeeesassateteteasasseteteseasasaneteteesasasasetetessasaseseteteasasasateteeeesasananenenens 11
3/12 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

B & e HA (L 8) A 1R 8



XJNG2102D

Version 2.3, 2022.12.20

®
’ EREREEEA (X9 SRAT
NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

7 5l HIThREHE

o U/
1] Vee
2 | HIN
XJNG2102D
3| LN
4| Ve

Vs

HO

Vs

LO

&l 7-1 8-l sop THAL &

x 7-1 65 5| R
5 ZFR D
1 Vee At H FE R
2 HIN S S A
3 LIN M= S HmA
4 Vss Hhy
5 LO A 40t
6 Vs e I B 1
7 HO e 00 A S
8 Ve e - )) L U
4/12 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

B & e HA (L 8) A 1R 8



®
‘, EFERBEEREAR (X5) GRAR XING2102D
NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD Version 2.3, 2022.12.20

8 7= AR
8.1 R TAEVE M
S T B 5 A M T A SR AR A MESRER . T FUTE B U e (2 UL VSS B 1Y, IREIRREA 25T,

Ziine) :5'8 B/ME BRAE B

Ve e I 3 FEL U P -0.3 275

Vs e B Hb F Ve —-25 Ve +0.3

Vho e 4 L L Vs-0.3 Vg +0.3 Vi

Vee R4 H F -0.3 25

Vio R4yt F -0.3 Vce +0.3

Vin RN R -0.3 Vce + 0.3

dVs/dt FVFBERS VS HLE R fid % — 50 Vins

8.2 ESD #iEla

ESD MR AR K 1.5 — kV

PLES B 500 — \%

Pb I (TA<25°C) — 0.625 W
8.4 HERF/R

55 & X B/ME BAME B
Rthya A TH -- 200 °C/W
T, ZER — 150

Ts iR -55 150 °C
To 5| IR E — 300

8.5 HET/ETH

N T IERRAE, SER R LN R HER S MR . Vs B VSS I ELARUE AR RIS 15V I BEAT IR, ToRE
RGO, PrA RSB AUE [H 2 UL VSS AZH 1, R 25T,

Ve e 2 FL Y L VS +6 VS +20

Vs U B -9 250

Vho e A H Vs ' v
Vce A £ R, R 6 20

Vio A4 H RS 0 Vee

Vin peE R TN ENES 0 Vee

Ta BRI -40 125 °C

VE1: AT VSS-50V [HBE&S VS, Bk RSy 50ns, HBTHRIE.

Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD
EH & R e B (L) A TR 4 5/12



®
XING2102D ’ EREREEEA (E5) SRAT
Version 2.3, 2022.12.20 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

8.6 HS4FME

TEHER LA B0 T Ta= 25°C, Vee= Vas= 15V, CL=InF .

8.6.1 IS HRr L

5 & X md\{ﬁ HAE BRAXE AL WS
ton FEIEAL S AT I 150 250 ns Vs=0V
torr IR T i A — 140 250 ns Vs=250V
tr Sy =l wsan L] — 50 100 ns
tr IR P [ (] — 40 100 ns
DT Y [X I} ] — 200 - ns
MT FEIR JTHL T 8] (ton, torr) — — 50 ns

8.6.2 FAESHURRE:

TCRFR UL E DL T Vee=Ves=15V, Ta=25°C. Vi~ ViHl INSE ST Vss, AHMNE A T4\ 5 HIN F1 LIN.
Vo Ml o Z8Z% Vss, FHHAMNIIER T4 H 51 HO #1 LO.

/N R MR %
Be E‘E& { ﬁ?‘é ij( gy TR %Ak
Vccuv+ Vee R JE1E A B8 — 55 — vV
Vccuv- Vee R JE A A 48 — 5.0 — vV
VBsuv Ves KR4 E B1E — 3.6 — \Y,
lLk e M7 2 FL YR I R PR — — 50 HA Ve=Vs=250V
loss Vs i 4 LI — 40 120 HA VIN=0V or 5V
lacc Vee A LI — 160 280 WA Vin=0V or 5V
\ o N3 v T R B 2.5 — — V | VCC=10Vto 20V
Vie iy NI G HE P R B — — 0.8 V | VCC=10Vto 20V
Von i H = HE P HLE & Vsias - vo — — 0.2 vV lo=0A
VoL A PR FE Vo — — 0.1 V lo=0A
lin+ AR N B IR — 6 10 HA | HIN=5V, LIN=5V
IiN- AR 0" H N\ B IR — 0 1 HA | HIN=0V, LIN=0V
A NN Vo=0V
lo+ A T IR — 1.2 — A PWE10Us
AL YEE e Y Vo=1 5V
lo- it LU — 1.5 — A PW<10Us
VF K E W) 58 R B — 1.8 — \Y; IF=200mA
6/12 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

B & e HA (L 8) A 1R 8



®
‘, EFERBEEAR (X5 ERAT XING2102D

NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD Version 2.3, 2022.12.20
9 DiReHd
HIN
LIN
HO
|_|

B 9-1 XJNG2102D Ay A\ i i FP %

i 50% 50%K

HIN/LIN i
§tm b torf ; tr

90% §

HO/LO 10% Y-

9-2 AEHIERHR T E X

D G

HO

LO

J | 1 I
w%' N
1 1
! ) £ 10%

&l 9-3 BE X i [R]BTE E X

Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD
EH & R e B (L) A TR 4 7/12



XING2102D
Version 2.3, 2022.12.20

10 XJNG2102D #i8H

10. 1 AEM

XING2102D & — K EE D)% MOSFET @ fICO 3R &0 85 Fr o B AT P 37 ity vy 0 A0 A1 O 2 2% it d 1
XING2102D Z#H N\ LA A 3.3V [ CMOS 5% LSTTL 3244 i1, B S H y ik £ 70 A0 7 BLE 1 5t
X &%, XING2102D FH:iF#idiE nf T IR R M N VA8 D)% MOSFET, Vs iE i & TAE R AL 250V, %%
FmiEE S B A 2SS . AAN, XING2102D (1 U S AR A A A RS AR TR

10. 2 ZhEEHER

®
’ EREREEEA (X9 SRAT
NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

Vee J)

T J)VB

VCC UVLO & VBS UVLO&
POR POR
[ I
N > HV Level RS >_( H
HINO E L~ Shifter Latch ) HO
i DeadTime & ¢
Control Logic ) Vs
LV Level

LIN .I b Shifter | >_O Lo
Vss O

A 10-1 XJNG2102D ZhREHE &

10. 3 HH TIEZBHE
XING2102D M5 55 A\ FR A HE Pl X, RIHR(ERF & @ B2k, O BPmT B TAE, Wk 10-1 Frws.
£ 10-1 WmANBwHBHERE

INPUT OUTPUT
HIN LIN HO LO
L L L L
L H L H
H L H L
H H L L
e HAGER R LAGRIKHRT

10. 4 5 SH A\ 3

XING2102D L&A —AHE MAVEMNE S A, T HEBoR 8 EEEHE T &IN50 A T8 )
AE, A0S S S # OIS, ZThRe iR, AT w4 S S # A NP E 5. Hmils
MNE S Z MAEE N B BRI A, A R0k % 7R E S =S 38 LN A HIN 3G A5 VSS 311 800K HELFH,
DRI AE AN 2 P I, ) DL R, (HE U2 VSS.

10. 5 ¥ O

o N BN HEIR S5, P T EEEUREh Th R 254 MOSFET/IGBT. I %t i 11 2261y com, = )%
Wi 2o vs, Hrp vs A ERS, VB-VS 2 8] 1 HE R A5 Em e {28 Ik F A RE IE W LA, VS SRR —
SE I kR RE 77, AT LARIEZE-9V, 50ns FIBKIP 21 T AS R A R3K

10. 6 RIEGIThREE
XING2102D [P X BX B a6 & R B AR FL i, RO PR e i mT AR 4% FEYS HE . (VCC) , 78 FELE A2 CABRBh AR
MOSFET CGIAZIAHR T BIE) Z /i, UVLO HEEHIHIFTEHt . BFrih, 24 vee 5l Hp s E B2 uvio W{E

Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD
Bz R e B A (L8)) A R 3]

8/12



®
‘, EFERBEEREAR (X5) GRAR XING2102D
NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD Version 2.3, 2022.12.20

Z A, P S ARG

VCC \ Vecuv- Vecuv+

HIN UL
ue [P LELT L L LT L

- UL
o TN

& 10-2 RIEDyRREIE & X

WK 10-3 fiizr, 24 vee RAERER, P S5 212 9 KH T, 24 vee 1 8 s Bk Bl A i ) R E
i ESWE, H Lo BEMES 200 veC fRFF—8, HO HE(H 5 27T VB-VS fREF—8. A XING2102D 1P
BT UVLo WRMEIR A, I ey e R A O] R RE S H R R TR AR R BB 2 AR — i IR &
A DA 1 F Y FE S AR I BT R S S R O
11 MAER

TERZ AN PR, 4% 1C 1) PWM Bt 2 s AR AR R 3.3V 83 5V IRES), JFAN 2 LAIRE) T i 1)
MOSFET, [Ktht MOSFET 2 [H] 75 2 — AN K Th 23 M Bk 5h 485 Fy 1330 MOSFET HIMK Fo e, fST0k sl FiL b 728 12v-
15V, XFEABEAE MOSFET ibT-HesE M5 4T RS . RIS 3k B8 $g i T DhAe 3k i ST 2 A 1 A 5 1
RINZATHE

11.1 SRZUR A LB

=EER

Up to 250V
T
VCC [ () VCC VB (jCBOOT M1
RG1
HIN O HIN HO O T ’W\:——IE—_I
L c1 XJING2102 [
To Load
LIN -zr O LIN Vs O ¢ >

.>—\I) Vss LO (|> R'<\3/\2,——|Ej

Bl 11-1 SRR NI e B

11. 2 PCB fi R
SIS B S0 ) H B R, SR LT I LS AR (PCB) A =) AT 2R 45 7
o NAEFEITIKBNES T VCC Al COM Bl ], LAAZ VB Al VS 5 il 1a] i B A ESR/ESL HIHLZY, FH T4 vee A

Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD
EH & R e B (L) A TR 4 9/12




®
XING2102D ’ EREREEEA (E5) SRAT
Version 2.3, 2022.12.20 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD

VB 5| I e VA IR

* NPk MOSFET Ul B[ Mo R AR, O ZFE =i MOSFET Ui Al A1 (COM) Z [l #% —AMIK ESR HALfif
HL AR — AN BE FL A o

o Dyt G F IR R (VS) B b IR K ) U B RS, AR AT R YR/ =i MOSFET 5B R U] MOSFET ([]25
BED VR A (27 A R

s BB VS [R5 (COM)ZE B, DATERFREEI/D VS JZ I O 75 B i & B4 = o

o IR R BOAJE R ST = KT AR )2, T4 s Ik 30 8 oA R . BCRR R AR B R 58
COM ZEHIAI e 2, @ISO Z VRS EH:Z coM 5

o PR R I
= BT BE 1) 2 B H AR K MOSFET MK 7o 735 Fi. [0 i PR A 70 R /N B BE TR AR P o X0 7 SRR T A2 LUK,
RS A R008E % MOSFET MitAl b rme A [ jL. [RIIF, MR SR B8 RS S 52U MOSFET.
- BAEER R R A S ARG, H A DUt(COM) IR HER vee SR B2 R
(N, HESHZ. AR MOSFET /& — . HF veC 5k iz mat F 28 e (B 1B I B 28 s 753k
r7e, HARRFE R AR S IR AN, Rz 7s ik f Sl i m g E . RTgem PCB b H 25 FLEKR 1)
PSR PEFNTAR, AT DM 25 B TARERRE IRAS, X — mON TR IK B 7 i FEis AT R R 2,

10/12 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD
Bz R e B A (L8)) A R 3]



®
‘, EFERBEEAR (X5 ERAT XING2102D

NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD Version 2.3, 2022.12.20
12 #HERFER
SOP-8 Package Dimensions
ize ize
Symbo MIN(mm) TYP(mm) MAX(mm) Symbo MIN(mm) TYP(mm) MAX(mm)
A - - 1.75 D 4.70 4.90 5.10
A1 0.10 - 0.225 E 5.80 6.00 6.20
A2 1.30 1.40 1.50 E1 3.70 3.90 4.10
A3 0.60 0.65 0.70 e 1.27BSC
b 0.39 - 0.48 h 0.25 | - | 0.50
b1 0.38 0.41 0.43 L 0.50
C 0.21 - 0.26 L1 1.05BSC
c1 0.19 0.20 0.21 0 0 - 8°
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